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一种OLED显示基板及显示模组

(57)摘要

本实用新型提供了一种OLED显示基板及显

示模组，该OLED显示基板包括基底、设于所述基

底上的阳极层、设于所述阳极层上的发光层、设

于所述发光层上的阴极层和设于所述发光层一

侧的绝缘层；所述绝缘层的顶端与所述发光层平

齐，所述阴极层从所述发光层上延伸至所述绝缘

层上。本实用新型通过使得所述绝缘层的顶端与

所述发光层平齐，即在设置阴极层的时候，可以

保证阴极层从而发光层延伸至所述绝缘层上时，

保证了阴极层的平整设置，有效缩短了阴极层中

的走线长度和减少了爬坡难度，从而能够有效减

少阴极层中的走线电阻，有效减少了阴极层中走

线两端的电压压降，减少亮度差异，从而可以有

效解决OLED显示模组中的单双效应问题，提高显

示质量。
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1.一种OLED显示基板，其特征在于，包括基底、设于所述基底上的阳极层、设于所述阳

极层上的发光层、设于所述发光层上的阴极层和设于所述发光层一侧的绝缘层；所述绝缘

层的顶端与所述发光层的顶端平齐，所述阴极层从所述发光层上延伸至所述绝缘层上。

2.根据权利要求1所述的OLED显示基板，其特征在于，所述绝缘层为PI。

3.根据权利要求1所述的OLED显示基板，其特征在于，所述阴极层的材料为Al、Ag或Mg

等金属的合金材料。

4.根据权利要求1所述的OLED显示基板，其特征在于，所述阳极层的材料为ITO。

5.根据权利要求1所述的OLED显示基板，其特征在于，所述阴极层的厚度小于200  Å。

6.根据权利要求1所述的OLED显示基板，其特征在于，所述阳极层的厚度为800~2200Å。

7.根据权利要求1所述的OLED显示基板，其特征在于，还包括设于所述绝缘层上且将所

述阴极层分隔成多条阴极走线的阴极隔离柱层。

8.一种OLED显示模组，其特征在于，包括权利要求1-7任一项所述的OLED显示基板。
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一种OLED显示基板及显示模组

技术领域

[0001] 本实用新型涉及了显示技术领域，特别是涉及了一种OLED显示基板及显示模组。

背景技术

[0002] OLED显示技术因具备全固态主动发光、温度特性好、功耗较小、响应快、可弯曲折

叠、超轻薄等优点，而被称之为第三代梦幻显示技术。现有的OLED显示基板中由于阴极层中

的走线电阻逐渐加大，在全面点亮的情况下，在发光区内阴极层走线的的起始位置与结束

位置之间，由于电阻逐渐增大，起始端与结束端之间必然会存在一定的电压压降，在全面点

亮的情况下，就可以在靠近可视区边缘的位置看到相邻的奇数行（或列）与偶数行（或列）的

亮度存在着明显的差异，这种显示现象称为单双效应。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种透明OLED显示基板及显示模组，它可

以有效解决OLED显示模组中的单双效应问题，提高显示质量。

[0004] 为了解决以上技术问题，本实用新型提供了一种OLED显示基板，包括基底、设于所

述基底上的阳极层、设于所述阳极层上的发光层、设于所述发光层上的阴极层和设于所述

发光层一侧的绝缘层；所述绝缘层的顶端与所述发光层的顶端平齐，所述阴极层从所述发

光层上延伸至所述绝缘层上。

[0005] 作为本实用新型的一种优选方案，所述绝缘层为PI。

[0006] 作为本实用新型的一种优选方案，所述阴极层的材料为Al、Ag或Mg等金属的合金

材料。

[0007] 作为本实用新型的一种优选方案，所述阳极层的材料为ITO。

[0008] 作为本实用新型的一种优选方案，所述阴极层的厚度小于200  Å。

[0009] 作为本实用新型的一种优选方案，所述阳极层的厚度为800~2200Å。

[0010] 作为本实用新型的一种优选方案，还包括设于所述绝缘层上且将所述阴极层分隔

成多条阴极走线的阴极隔离柱层。

[0011] 进一步地，提供一种OLED显示模组，包括以上任一项所述的OLED显示基板。

[0012] 本实用新型具有如下技术效果：本实用新型提供的OLED显示基板及显示模组通过

使得所述绝缘层的顶端与所述发光层平齐，即在设置阴极层的时候，可以保证阴极层从而

发光层延伸至所述绝缘层上时，保证了阴极层的平整设置，有效缩短了阴极层中的走线长

度和减少了爬坡难度，从而能够有效减少阴极层中的走线电阻，有效减少了阴极层中走线

两端的电压压降，减少亮度差异，从而可以有效解决OLED显示模组中的单双效应问题，提高

显示质量。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例的附图作简单
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地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅涉及本实用新型的一些实施例，而非对本实用

新型的限制。

[0014] 图1为本实用新型提供的一种OLED显示基板的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型提供的一种绝缘层的布置示意图。

具体实施方式

[0016] 为使本实用新型的目的，技术方案和优点更加清楚，下面结合附图对本实用新型

实施方式作进一步详细说明。显然，所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例，而不是

全部的实施例。基于所描述的本实用新型的实施例，本领域普通技术人员在无需创造性劳

动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 除非另外定义，本发明使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域内具

有一般技能的人士所理解的通常意义。本发明中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并

不表示任何顺序、数量或者重要性，而只是用来区分不同的组成部分。在本发明的描述中，

需要理解的是，若有术语“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示

的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的  装置

或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此附图中描述位置关系的用语

仅用于示例性说明，不能理解为对本专利的限制，对于本领域的普通技术人员而言，可以根

据具体情况理解上述术语的具体含义。

[0018] 实施例一

[0019] 如图1所示，其显示了本实用新型提供的一种OLED显示基板，该OLED显示基板包括

基底1、设于所述基底上的阳极层2、设于所述阳极层2上的发光层3、设于所述发光层3上的

阴极层4和设于所述发光层3一侧的绝缘层5；所述绝缘层5的顶端与所述发光层3的顶端平

齐，所述阴极层4从所述发光层3上延伸至所述绝缘层5上。具体地，所述绝缘层5可以为PI，

所述阳极层2的材料可以为ITO，所述阴极层4的材料可以为Al、Ag或Mg等金属的合金材料。

[0020] 这样，通过使得所述绝缘层5的顶端与所述发光层3平齐，即在设置阴极层4的时

候，可以保证阴极层4从发光层3延伸至所述绝缘层5上时，保证了阴极层4的平整设置，有效

缩短了阴极层4中的走线长度和减少了爬坡难度，从而能够有效减少阴极层4中的走线电

阻，有效减少了阴极层4中走线两端的电压压降，减少亮度差异，从而可以有效解决OLED显

示模组中的单双效应问题，提高显示质量。

[0021] 具体地，所述阴极层4的厚度小于200  Å，所述阳极层2的厚度为800~2200Å。具体

地，本实施例提供的OLED显示基板还包括设于所述绝缘层5上且将所述阴极层4分隔成多条

阴极走线的阴极隔离柱层（图中未显示）。

[0022] 具体地，如图2所示，所述绝缘层5与所述发光层3交接的位置处优选为形成曲线过

度，通过设置曲线过度能够有效保证发光层3在于绝缘层5交接位置的连续性，从而能够避

免该交接局部的发光层3因水分或者氧气等渗透使得发光层3劣化，使得阳极层2与阴极层4

之间容易短路的问题，有效提高了产品质量。

[0023] 进一步地，还提供一种透明OLED显示模组，包括以上所述的OLED显示基板。

[0024] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的实施方式，其描述较为具体和详细，但并

不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制，但凡采用等同替换或等效变换的形式所
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获得的技术方案，均应落在本实用新型的保护范围之内。
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图 1

图 2
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[标]申请(专利权)人(译) 信利半导体有限公司
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摘要(译)

本实用新型提供了一种OLED显示基板及显示模组，该OLED显示基板包
括基底、设于所述基底上的阳极层、设于所述阳极层上的发光层、设于
所述发光层上的阴极层和设于所述发光层一侧的绝缘层；所述绝缘层的
顶端与所述发光层平齐，所述阴极层从所述发光层上延伸至所述绝缘层
上。本实用新型通过使得所述绝缘层的顶端与所述发光层平齐，即在设
置阴极层的时候，可以保证阴极层从而发光层延伸至所述绝缘层上时，
保证了阴极层的平整设置，有效缩短了阴极层中的走线长度和减少了爬
坡难度，从而能够有效减少阴极层中的走线电阻，有效减少了阴极层中
走线两端的电压压降，减少亮度差异，从而可以有效解决OLED显示模组
中的单双效应问题，提高显示质量。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/5a29bfe1-6d77-456a-b53d-de4724a4994f
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/064497201/publication/CN208208765U?q=CN208208765U
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN208208765U

